
华源合封英诺GaN产品
饱和电流应用指导

华源智信 保密信息
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数字电源解决方案 —— 英诺GaN关于温度对电流的影响
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数字电源解决方案 —— 英诺GaN推荐额定电流应用值 
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数字电源解决方案 —— 华源合封产品设计Check List 

Rds_on max
（mΩ）

英诺推荐
饱和电流(A)

华源对应的合封产品
最大峰值电流

Ipk

240 6.2
HYC3657HR03
HYC3656HR03

设计原则：
   要求系统最大的峰
值电流Ipk小于推荐饱
和电流，如果芯片Tj
大于125度的，按每升
高1℃饱和电流下1%计
算。

350 4 HYC3657HR04

480 3

HYC3606HR05
HYC3606ER05
HYC3607HR05
HYC3607ER05

600 2

HYC3607ER06
HYC3607HR06
HYC3632ER06
HYC3636HR06

800 1.4
HYC3601ER08
HYC3601HR08
HYC3632ER08

1200 1.1
HYC3603ER12
HYC3603HR12
HYC3632ER12

Rcs
itVcsIpk lim_
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